OEM: Telefunken

BF241

Datasheet

BF 241

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor fiir AM- und FM-Stufen

in Emitterschaltung.

Silicon NPN epitaxial planar RF transistor for AM and FM stages in

common emitter configuration.

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M2:1

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Basisstrom
Gesamtverlustleistung

tamb = 45°C
Sperrachichttemperatur
Lagerungstemperatur

Uceo
Uceo
Uego

http://www.semicon-data.com/

Kunststoffgehause
=TO 92

Gewicht - Weight
max. 0,2g

40 v
40 v

4 v

25 mA

2 mA
300 mW
150 °C
=55...+150 “C
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Warmewiderstand - Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung

Umgebungstemperatur ty = 25°C

Kollektorreststrom

Upg = 20V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

lp = 10 pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic = 2mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Ig = 10 pA
Basis-Emitterspannung

Ucg = 10V, |l = 1mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Upg = 10V, I = 1 mA

Umgebungstemperatur tymp = 25°C

Transitfrequenz

Upg = 10V, I = 1mA, f = 100MHz
Rickwirkungskapazitat

Ucg = 10V, Ig = 1mA, f = 0,47 MHz
Rauschmal, Emitterschaltung

Upg = 10V, I = 1 mA,

Gg = 5mS, f = 200 kHz

Upg = 10V, I = 1 mA,

Yg = 66mS—)33mS, f = 100 MHz
KurzschluB-Ausgangsleitwert

Urg = 10V, I = 1mA, f = 0,47 MHz

f = 10,7 MHz

Kollektorstrom fir | ¥fa | max.

Uog = 10V, = 36 MHz

1
1) F - 00115~ 03ms
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RihJa

Statische KenngrdoBen - DC characteristics

lceo
Uerjcao
UisriceED ™!
UiBriEBO
UBe

NFE

Dynamische KenngréBen - AC characteristics

9pe
e

10

Typ. Max.
350 *C/w
100  nA
W
vV
W

FOO 740 mV

125

400 MHz

027 034 pF

15 35 dB
16 dB
B3 S

105 S

mA
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